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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine integrierbare Schal-
1gsanordnung zur Abirennung des Synchronge-
sches und der Videoprogrammsystem(VPS)-Da-

ten aus einem Farbbildaustastsynchron(FBAS)-Si-
gnal nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Ein zur Fernseh-Bildlbertragung verwendetes
Farbbildaustastsynchron(FBAS)-Signal setzt sich
zusammen aus mindestens einem Synchronimpuls
bzw. Synchrongemisch zur Synchronisierung der
Sende- bzw. Empfangsseite, einem Farbburst als
Referenz fiir die Dekodierung der Farbinformation
des Bildes und der Bildinformation. In der Zeile 16
der Bildinformation des FBAS-Signals wird u.a. ein

- Code fiir die Fernsteuerung eines Videorecorders

in Form der Videoprogrammsystem(VPS)-Daten
Mhertragen. Dieser Code enthélt Angaben Uber das
\.Aum, d.h. Tag und Monat, die Stunden und Minu-
-ton, die Programmquelie und den Tonstatus, z.B.
Mono oder Stereo.

Um die in dem FBAS-Signal enthaltenen Infor-
mationen korrekt weiterverarbeiten zu k&nnen, ist
eine Signalabtrennung der einzelnen Informationen
erforderlich. Schaltungstechnisch bedeutet das, da8
das FBAS-Signal zunfchst mit Hiife siner Klemm-
schaltung auf einen einheitlichen Signalpegel bezo-
gen werden muB und daB dann mit Hilfe minde-
stens eines Komparators die sigentliche Signaltren-

_nung erfolgt. Da die zu Digitalpegein aufbersiteten

abgetrennten Signalinformationen logisch aufwen-
dig weiterverarbeitet werden miissen, kommt der
Gewinnung des Klemmpegels und der verschiede-
nen Trennpegel besondere Bedeutung zu.

" 'Eine Abtrennung des Synchrongemisches und
der VPS-Daten in der Fernsehzeile 16 aus dem
FRAS-Signal wurde bisher im Rahmen eines 2-
\,_sp-Systems mit einem analogen integrierten
Schaltkreis realisiert, der unter dem Namen Vide-
oprozessor oder Dataslicer bekannt ist. Gangige
Videoprozessortypen sind z.B. der Bausiein SAA
5230 der Fa. Valvo oder der Baustein SL 9100 der
Fa. Plessey.

Unter wirtschaitlichen Aspekten sind “flir die
logisch aufwendige Woeiterverarbeitung der abge-
trennten digitalen Signalinformationen nur Very Lar-
ge Scale Integrated (VLSI)-Technologien, =z.B.
CMOS- oder einkanalige MOS-Technologien sinn-
voll.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
_integrationsgerechts MOS-Schaltung zur Abtren-
nung des Synchrongemisches und der
Videoprogrammsystem(VPS)-Daten in der Fernseh-
zeile 16 aus dem Farbbildaustastsynchron{FBAS)-
Signal anzugeben, so daB trotz Schwankungen fer-
tigungsbedingter Technologieparameter hohe Aus-
: beutequoten garantiert und eine Massenfertigung
ermdglicht wird.
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Diese Aufgabe wird bsi einer Schaltungsanord-
nung der singangs genannten Art erfindungsgemis
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils
des Patentanspruchs 1 geldst.

Die erfindungsgeméBe Schaltungsanordnung
besitzt den Vorteil, daB sie sich in gleicher Techno-
logieart wie die digitale Auswertelogik flir die abge-
trennten Signalinformationen realisieren 148t und
sich somit leicht 1-Chip-Systeme mit geringem ex-
ternen Schaltungsaufwand herstellen lassen. Dar-
iberhinaus bietet die erfindungsgemiBe Schal-
fungsanordnung den Vorteil, daB sich integrierte
MOS-Schaltkreise mit sehr geringem Verlustiei-
stungsbedarf herstellen lassen.

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in
Unteranspriichen gekennzeichnet.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von in
den Figuren der Zeichnung dargesteliten Ausflh-
rungsbeispielen niher erldutert. Dabei sind gleiche
Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Es zeigt:

FIG. 1 ein Ausflihrungsbeispie! einer als
Teilschaltung ausgebildeten  erfin-
dungsgeméBen Klemmschaltung,
ein Ausfilhrungsbeispiel einer erfin-
dungsgem&Ben Schaltungsanordnung
mit einer detaillierten Tsilschaltung ei-
ner Klemmschaltung und siner Ab-
trennschaltung flir die Synchronimpul-
se,
charakteristische Signale der Teil-
schaltung gemiB FIG 2,
oin Ausflihrungsbeispiel einer ‘detail-
lierten Teilschaltung zur- Abtrennung
dor digitalon VPS-Daten geméB der
Erfindung und
charakteristische Signale der Toeil-
schaltung gemé8 FIG 4.

Ein in eine gattungsgeméBe Schaltungsanord-
nung vorzugsweise kapazitiv eingekoppeltes
Farbbildaustastsynchron(FBAS)-Signal muB8 zu-
ndchst auf einen festen Bezugspegel geklemmt,
d.h. bezogen werden, da sonst die Festlegung von
Abtrennpegein flir Signalanteile sinnlos ist.

Die als Teilschaltung einer erfindungsgeméBen
Schaltung ausgebildete Klemmschaltung gemé&s
FIG 1 besteht im Ausflhrungsbeispiel aus einem
MOS-Inverterverstirker aus dem Transistor T1 und
dem Lasttransistor T2, dessen Ausgang A Uber
zwei als Dioden geschaltete Transistoren T3 und
T4 mit dem Eingang E verbunden ist. Der Transi-
stor T1 ist mit dem Bezugspotential -VS und der
Transistor T2 mit dem Versorgungspotential +VS
verbunden. Die Schaliung gem&B FIG 1 enthilt
weiterhin einen vom Eingang E gegen das Bezugs-
potential -VS geschalteten Widerstand R1, der vor-
zugsweise hochohmig ist und einen Ableitwider-
stand gegen das Bezugspotential bildet. S&mtliche

FIG 2

FIG 3

FIG 4

FIGS
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Transistoren sind als MOS-Transistoren ausgebil-

det

Die Klemmschaltung gem#B FIG 1 stellten ei-

\/nen analogen Verstérker dar, der sich auf einen

“fosten Arbeitspunkt einstellt. Der hochohmige Ab-
leitwiderstand R1 am Eingang E der Schaltung
versucht zundchst, am Gate des Transistors Ti,
d.h. am Eingang des aus den Transisioren T1 und
T2 gebildeten Inverterverstérkers, den Pegel des
Bezugspotentials -VS einzustellen, dem am Aus-
gang A ein hoher Spannungspegel entspriche.
Aufgrund des dann hohen Spannungsunterschiedes
zwischen dem Ausgang A und dem Eingang E
flieBt jedoch durch die beiden in Serie geschalteten
MOS-Dioden T4 und T3, die vorzugsweise durch
Feldeffekttransistoren realisiert sind, ein kréfter
Ausglsichsstrom, der das Gatepotential des Transi-

- stors T1 soweit anhebt, bis die Spannungsdifferenz

&,._,mm Ausgang A zum Eingang E gerade der Sum-

;

me der Schwellenspannungen der beiden Dioden
T4 und T3 entspricht. Die Klemmschaltung kommt
so in einen stabilen Zustand, bei dem sich die
Spannung am Eingang E geringfiigig gegenliber
der Schwellenspannung des Transistors T1 ein-
stellt, und der Ausgangspegel etwa 2 Dioden-
schwellspannungen Uber dem Eingangspegel liegt.

Ein kapazitiv auf den Eingang E gekoppeltes
periodisches Signal wie das
Farbbildaustastsynchron-Signal, bildet sich am Ein-
gang E der Klemmschaltung gem#B FIG 1 immer
so ab, daB der negativste Signalpegel mit dem
statischen Eingangsruhepegel zusammenfiilt. Bei
einer Abweichung in negativer Richtung Iédt der
durch die Transistoren T4 und T3 flieBende Dio-
denausgleichsstrom die in der FIG 1 nicht einge-
zeichnete Eingangskoppelkapazitit auf. Bei einer
Abweichung in positiver Richtung entnimmt der

&,,,_,nochohmige Ableitwiderstand R1 dem dem Ein-

gang E vorgeschalteten Koppelkondensator lang-
sam Kondensatorenergie, ohne vom durch die
Transistoren T4 und T3 flieBenden Strom korrigiert
zu werden. Bei einem dem Eingang E vorgeschal-
teten Koppelkondensator ist dieser Lade- bzw. Ent-
ladezyklus immer aktiv, da der Ableitwiderstand R1
stéindig, wenn auch in geringem Mafle, Energie aus
dem Koppelkondensator abflihrt.

FIG 3a zeigt ein charakteristisches Farbbildaus-
tastsynchron (FBAS)-Signal, das aus einem Syn-
chrongemisch bzw. Synchronimpuis 8I, einem
Farbburst FB und der Bildinformation BI besteht
und das mit siner Klemmschaltung gem38 FIG 1
auf den Eingangsruhepegel VEO als negativstem
Signalpegel bszogen ist. Das auf diese Weise auf
den Eingangsruhepegel geklemmte FBAS-Signal
erscheint am Ausgang der Klemmschaltung gem#s
FIG 3b invertiert verstérkt, wobei die Dachamplitu-
den des verstérkten Synchrongemisches bzw. des
verstirkten Synchronimpulses SI wegen des
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Klemmprinzips nicht (ber den Ausgangsruhepegel
VAO am Ausgang A der Kiemmschaltung anstei-
gen. Die erfindungsgeméiBe Schaltungsanordnung
setzt einen minimalen Amplitudenwert der Syn-
chronimpulse voraus, die verstéirkt am Ausgang A
erscheinen.

FIG 2 zsigt eine erfindungsgeméBe Schal-
tungsanordnung mit einer detaillierten Teilschaltung
einer Klemmschaltung und einer Abtrennschaltung
fir das Synchrongemisch. Die Schaltung gemiB
FIG 2 enthélt integrierfihige Schaltungsteile SIA
und DSA, die durch eine gestrichelte Linie und den
AnschiuB ICA eines integrierten Schaltkreises von
nicht integrierten Schaltungselementen aus einem
Koppelkondensator C1 und dem hochohmigen Ab-
Isitwiderstand R1 gefrennt ist. Die Klemmschaltung
gomdB FIG 1 ist grundsétzlich in FIG 2 als Klemm-
schaltung Kl mit den Elementen T1 bis T4 enthal-
ten. Im Unterschied zur FIG 1 ist der Verbindungs-
punkt des Ausgangskreises dos Transistors T3 ei-
nerseits mit dem Gate des Transistors T1 und
andererseits Uiber den Widerstand R2 und den An-
schluB ICA des integrierten Schaltkreises mit dem
Widerstand R1 und der Koppelkapazitdt C1 ver-
bunden. Der hochohmige Ableitwiderstand R1 ist
wie in FIG 1 mit dem Bezugspotential -VS und der
frele AnschiuB der Koppelkapazitht mit dem Signal-
eingang EE verbunden. Als weiterer Unterschied zu
FIG 1 ist zwischen dem Gate- und dem Drainan-
schiuB des Transistors T1 eine Kapazitét C2 ange-
ordnet. ' '

Am Anschiug8 ICA ist weiterhin eine Teilschal-
tung DSA angeschlossen, die zur Abtrennung der
Videoprogrammsystem(VPS)-Daten  dient.  Ein
MOS-Signalverstiirker SV ist wechselspannungs-
m#Big {iber eine Koppelkapazitit CK mit der
Klemmschaltung Ki verbunden, und sein Arbeits-
punkt wird mit Hilfe eines MOS-Referenzverstér-
kers RV mit Ableitwiderstand R und einer Torschal-
tung T nachgeregelt. Die Ausginge des MOS-
Signal- bzw. MOS-Referenzverstirkers sind mit ei-
nem zweiten MOS-Komparator K2 verbunden. Die
Teilschaltung DSA ist detailliert anhand von FIG 4
beschrieben.

Die detaillierte Teilschaltung gemés FIG 2 ent-
héit weiterhin einen MOS-Referenzinverter Ri aus
den MOS-Transistoren T7 bis T11 und dem Wider-
stand R7. Im Unterschied zur FIG 1 und zur
Kiemmschaitung Ki-der FIG 2 enthélt der Referenz-
inverter RI drei mit ihren Ausgangskreisen in Serie,
als Dioden geschaltete Transistoren T9 bis T11, die
zwischen dem GateanschluB des Transistors T7
und dem Ausgang der aus den Transistoren T7
und T8 gebildeten Inverterschaltung angeschlossen
sind. Der Referenzinverter Rl ist vorzugsweise
gleich dimensioniert wie der Klemminverter Kl.

Dem MOS-Referenzinverter Rl ist ein Source-
folger aus dem MOS-Transistor T6 und den drei in
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Setie gesschalteten Widerstdnden R4 bis R6 nach-
geschaltet, die einen ohmschen Spannungsteiler
bilden. Mit dem Referenzinverter Rl und dem nach-
" schalteten Sourcefolger SF ist ein Ausgangspe-
| eorzeugbar, der geniigend genau dem Aus-
gangsruhepsgel des Klemminverters Kl entspricht.
Im Ausflhrungsbeispiel der FIG 2 wird der
Ausgang A der Klemmschaltung Kl bzw. des MOS-

. Inverterverstérkers aus T1 und T2 mit dem nicht

invertierenden Eingang, der Verbindungspunkt der
Widerstdnde R4 und R5 als Ausgang des Source-
folgers SF mit dem invertierenden Eingang sines
MOS-Komparators K1 verbunden. Zwischen den
beiden Eingéingen des Komparators K1 liegt die
Parallelschaltung aus dem Widerstand R3 und der
Kapazitit C3. Der Ausgang des Komparators K1
bildet den Ausgang der detaillierten Teilschaltung

' ~~m#B FIG 2 und ist mit der Ausgangsklemme SA

\._bunden. Ebenfalls vom Ausgang des Kompara-
tors K1 wird ein MOS-Transistors TS5 gesteuert,
dessen Ausgangskreis parallel zum Widerstand R6
liegt. _

Die als ohmscher Spannungsteiler aus den Wi-

~ derstédnden R4 bis R6 gebildete Sourcefolgerlast ist

so dimensioniert, da8 das am invertierenden Ein-
gang. des Komparators K1 liegende Referenzpoten-
tial, das den Abtrennpegel flir das am Ausgang A

" der -Klemmschaltung Kl liegende geklemmte und

verstirkie FBAS-Signal festlegt, sich immer im
Spannungsbereich zwischen dem maximalen Pegel

- . des Farbburst-Signals bzw. des Bildinformations-

‘Signals und dem minimal mdglichen Pegel des

Synchronimpulses S| am Ausgang A der Klemm-

.. -schaltung Kl befindet.

.Gom&B der Ausgestaltung des Ausfithrungsbei-
'spiels nach FIG 2 ist es vorteilhaft, da8 der Wider-
~tand R6 mit Hilfe des MOS-Schalters T5 Uber-

\_<Ckbar ist, so daB dem optimalen Trennpegel

eine Hysterese Uberlagert ist. Auch der mit Hilfe
der Hysterese verwirklichte Trennpegel liegt selbst-
verstiindiich zwischen dem maximalen Farbburst-
‘bzw. Bildinformations-Signal und dem minimal
mdglichen Pegel des Synchronimpulses. Der je-
weils geltende Trennpegel wird vom Ausgang des
Komparators K1, der den Ausgang der Klemm-
schaltung KI mit dem Trennpegel vergleicht, mit
Hilfe des Transistors TS gesteuert. Liegt der Aus-
gang SA des Komparators K1 auf hohem Potential,
d.h. daB das Ausgangssignal der Klemmschaltung
Kl gréBer als der Trennpegel ist, dann wird der

. Trennpegel auf den unteren Hystoresewert ge-

schaltet. Dieser ist in FIG 3¢ durch den Pegel VSU
bezeichnet. Sobald der Komparator K1 auf sein
niedrigeres Ausgangspotential umschaltet, wechsslt
der Trennpegel zum hdheren Hysteresewert VSO
gemiB FIG 3c. Auf diese Weise errreicht man, daB
klsinere Signalstdrungen, insbesonders in den Si-
gnalflanken, den Komparator K1 nicht umschalten
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lassen. Gem#B FIG 3d erscheint am Komparator-
ausgang SA das abgetrennte Synchrongemisch
bzw. der abgetrennte Synchronimpuls mit dem
Ausgangspegel VSA.

Um die Stdrfestigkeit der Schaltung geméBn
FIG 2 zu erh&hen, ist es vorteilhaft, weitere Ent-
stSrmaBnahmen insbesondere flir hochfrequente
Stérungen einzubauen. Gem#B der detaillierten
Teilschaltung der FIG 2 ist dazu erstens eine mit
Hilfe der Kapazitdt C2 vergrisserte Millerkapazitét
der Klemmschaltung K! vorgesehen, um h&here
Frequenzen stérker zu beddmpfen. Zweitens ist
oine kapazitive Verkopplung der beiden Kompara-
toreingéinge des Komparators K1 mit Hiife der Ka-
pazitdt C3 vorgesehen, um flir hohe Frequenzantei-
e eine Kopplung zwischen den beiden Kompara-
toreingéngen zu erreichen. Zur Erhhung der Wirk-
samkeit der ersten MaBnahme ist es vorteilhaft,
den Widerstand R2 zwischen dem Anschiuf ICA
und dem Gate des Transistors T1 vorzusehen, um
den Innenwiderstand der FBAS-Signalquelle aus
der Sicht der Klemmschattung Kl zu erhShen. Bei
der zweiten MaBnahme wird der Kapazitéit C3 zwi-
schen den Komparatoreingéingen vorteilhaft der Wi-
derstand R3 parallel geschaltet, um den frequenz-
abhéngigen Verkopplungsgrad durch Variation der
Zesitkonstanten einstellen zu k&nnen.

Die detaillierte Tsilschaltung gem#B FIG 4 zeigt
eine integrierfihige Schaltung DSA zur Abtrennung
der Videoprogrammsystem-Daten in Zeile 18 des
FBAS-Signals. Gemis FIG 4 bzw. FIG 2 ist der
Signaleingang EE {lber eine Koppelkapazitit C1
sinerseits mit dem AnschluB ICA einer integrierten
Schaltung und andererseits Uber den Widerstand
R1 mit dem Bezugspotential -VS verbunden. Dem
Anschiu ICA ist die detaillierte Teilschaltung SIA
gemiB FIG 2 nachgeschaltet. Ebenfalls am An-
schiu ICA ist die Teilschaltung DSA gemis FIG 4
angeschlossen, die Uiber einen Koppslkondensator
CK auf den Eingang | eines aus den MOS-Transi-
storen T20 und T21 gebildeten MOS-Signalverstér-
kers SV flihrt. Der Ausgang O des MOS-Signalver-
stirkers SV ist einerseits auf den invertierenden
Eingang eines zweiten Komparators K2 und ande-
rerseits (lber einen als Diode geschalteten MOS-
Transistor T22 und einen nachgeschalteten Wider-
stand R20 an das Bezugspotential -VS gelegt.

Als MOS-Referenzverstirker RV in der Daten-
abirennschaltung DSA dient gem3B FIG 4 notwen-
digerweise ein identisch zum MOS-Signhalverstéirker
SV dimensionierter Inverterverstiirker aus den
MOS-Transistoren T23 und T24, der Uber einen als
Diode. geschalteten MOS-Transistor T25 von sei-
nem Ausgang zu seinem Eingang rlickgekoppelt
ist. Ebenso wie die Rlickkoppeltransistoren T3, T4
und T9 bis T11 sind der Transistor T22 und der
Riickkoppeltransistor T25 vorzugsweise Feldeffekt-
transistoren. Weiter besitzt der Referenzverstérker



FBAS-Signals.

einen hiochohmigen Ableitwiderstand R21 vom Ein-
gang zum Bezugspotential -VS. Die Eingangs-Ga-

- tespannung des Referenzverstérkers RV wird hoch-
Qphmig Ober den Widerstand R22 und das Uber den
‘MOS-Transfertransistor T26 gebildete Nachiadetor
dem Qate des MOS-Signalverstérkers SV zuge-

fuhrt. Der SteueranschluB des Transfertransistors
T26 ist mit einer Klemme LE an sine nicht gezsich-
nete Logikeinheit angeschlossen, die in einer noch
zu beschreibenden Weise das Nachladetor bzw.
den Transistor T26 ansteuert. Auf den Verbin-
dungspunkt des Ausgangskreises des Transistors
T26 mit dem GateanschiuB des Transistors T20
erfoigt auch die kapazitive Einspeisung Uber die

‘Koppelkapazitdt CK des bersits fiir die Synchronsi-

gnalgewinnung gekilemmten internen FBAS-Si-
gnals. Der Ausgang des Referenzverstirkers RV ist
auf den nicht invertierenden Eingang des zweiten

\,_,MOS Komparators K2 geflihrt, dessen Ausgang DA

den AusgangsanschiuB fiir das abgetrennte Daten-
signal bildet.

Voraussetzung flir die Abtrennung und Aufbe-
reitung der Videoprogrammsystem-Daten ist die Si-
gnalklemmung des Farbbildaustastsynchron-Si-
gnals in der Klemmschaltung Ki und die aus dem
Synchrongemisch mit Hilfe des abgetrennten Syn-
chronisiersighals gewonnene zeitliche Information
fur das Auftreten des Signals in der Zeile 16 des
Laut Spezifikation der
Videoprogrammsystem-Daten liegt das Datensignal
im Manchester lI-Code (Biphase-Code) vor, d.h. im
Mittel (iber jedes Bit liegt das Signal zu 50 % auf

hohem und zu 50 % auf niedrigem Potential. Auf-
-grund dieser Tatsache wird erfindungsgeméB sehr

einfach mit Hilfe der wechselspannungsgekoppsl-

ten Teilschaltung DSA eine Digitalisiorung der
VPS-Daten vorbereitet, indem parallel zum MOS-

&‘ﬁolgnalverstérker SV der MOS-Referenzverstérker

RV vorgesshen ist, der seinen eigenen Arbeits-
punkt konstant hélt und den des Signalverstirkers
nachfiihrt.

Das bezilglich des Arbeitspunktes des MOS-
Signalverstirkers verstlirkte Datensignal und der
dem arithmetischen Mittel des Biphase-Codes ent-
sprechende Arbeitsruhepunkt des Referenzverstiir-
kers RV werden dem zweiten MOS-Komparator K2
zugeflhrt, der dann eine optimale Datenabtrennung
gewdhrlsistet. Dabei ist vorausgesstzt, daB die Ein-
steflung und die Nachfilhrung des Arbseitspunktes
des MOS-Signalverstirkers SV nur dann erfolgen

~ darf, wenn wirklich VPS-Daten zur Verstérkung an-

stehen. Diess Information wird logisch aus dem

“durch die Abtrennung des Synchrongemisches ge-

wonnenen synchronisierten Zeitpunkt, bzw. dem
FBAS-Signal abgeleitet und der aus dem MOS-
Transistor T26 gebildeten Nachladetorschaltung fiir
den Arbeitspunkt zugeflihrt. Die Ableitung der Infor-
mation zur Offnung des Nachladetores ist in FIG 4
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nicht gezeichnet, ergibt sich aber mit Hilfe der
sinem Fachmann geléiufigen Mittel.

Die Nachiadung der Koppselkapazitdt CK flr
den Arbeitspunkt mit Hilfe der Nachladetorschal-
tung des Transistors T26 und der vorgeschalteten
Logikeinheit LE erfolgt nur dann, wenn Daten in der
Zoile 16 des FBAS-Signals erkannt worden sind
oder wenn die Daten wihrend des flir sie definier-
ten Bereichs innerhalb der Zeile 16 angenommen
werden kdnnen. Mit Hilfe dieser erfindungsgemé-
Bon -SchaltungsmaBnahme wird gleichzeitig die Ab-
speicherung eines optimalen Arbeitspunktes des
MOS-Signalverstéirkers SV von einem Zeile 18-
Signal bis zum n#chsten Zeile 16-Signal ermdg-
licht. Werden Daten innerhalb eines Zeile 16-Si-
gnals eines FBAS-Signals nicht richtig erkannt, so
bleibt die Arbsitspunkiregelung trotzdem aktiv, ob-~
wohi gegebenenfalls nur Rauschen verstirit wird.
In jedem Fall wird auf diese Weise der Arbeits-
punkt flir den néchsten Abtrennzyklus vorbereitet.
Mit Hilfe der erfindungsgeméBen Schaltungsanord-
nung werden auch halbbild- oder vollbildirequente
periodische Stérungen, wie z.B. Netzbrumm, weit-
gehend sliminiert.

Aus Symmetriegriinden werden dem MOS-Si-
gnalverstéirker SV mit Hilfe der Elemente T22 und
R20 die gleichen Lastverhdltnisse wie dem MOS-
Referenzverstirker RV angeboten, d.h. vom Aus-
gang des Verstlirkers die Gegenkopplungsdiode
und den nachgeschalteten Ableitwiderstand zum
Bezugspotential -VS. Da der MOS-Signalverstérker
und der MOS-Referenzverstérker statisch die glei-
che Gatespannung am Eingang und ihre Ausgénge
die gleichen Lastverh#ltnisse sehen, geben beide
Teilverstirker auch den gleichen Ausgangsruhepe-
gel ab.

Gem#s FIG 5 sind einige charakteristische Si-
gnale aufgezeichnet. FIG 5a zeigt das geklommte
FBAS-Signal, das auf einen Eingangsruhepegel der
Klemmschaltung KI bezogen ist und am AnschiuB
ICA der erfindungsgeméfen Schaftung abgegriffen

- werden kann. FIG 5b zeigt das um die Spannungs-

differenz UCK an der Koppelkapazitit CK verrin-
gerte geklemmte Signal am Eingang | des MOS-
Signalverstirkers SV. Dieses kapazitiv singekop-
pelte Signal am Eingang des MOS-Verstirkers
flhrt zu optimalen Auslenkungen um den Aus-
gangsruhepegel VOO am Ausgang O bzw. am in-
vertierenden Eingang des zweiten MOS-Kompara-
tors K2 gemiB FIG 5¢. Da der Ausgangsruhepegel
des Referenzinverters dem - Ausgangsruhepegel
VOO entspricht, sind am Ausgang DA des zweiten
MOS-Komparators K2 die abgetrennten
Videoprogrammsystem-Daten in digitaler Form ge-
miB FIG 5d abgreitbar.

Die erfindungsgeméiBe Datenabtrennschaltung
erlaubt es auch, Videotextdaten abzutrennen, wenn
die Offnung des Nachladetors zur Arbeitspunkt-
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nach'regel'ung in die Videotextzeilen gelegt wird
und auf die Zeit des Runin, d.h. eine gleichmé&Bige

1/0-Datenbitfolge zur Synchronisierung des Daten- -
\_;;.tgenerators, begrenzt wird.

Die im Ausflihrungsbeispiel gem&B den FIG 1

bis 5 beschrishene erfindungsgem&Be Schaltungs-
anordnung ist nur beispielhaft in einkanaliger N-
MOS-Technologie beschrieben. Genauso vorteilhaft
kann die Schaltung in komplementiirer MOS-Tech-
nologie oder auch in P-MOS-Technologie realisiert
werden.

Patentanspriiche

1.

- nung des Synchrongemisches

Integrierbare Schaltungsanordnung zur Abtren-
und der
Videoprogrammsystem(VPS)-Daten aus sinem
Farbbildaustastsynchron(FBAS)-Signal mit ei-
ner Klemmschaltung fur das
Farbbildaustastsynchron-Signal und minde-
stens einem Komparator zur Festlegung eines
Trennpegels,

" dadurch gekennzeichnet, daf die Klemm-

schaltung (T1 bis T4, R1; Ki) sinen MOS-
Inverterverstiirker (T1, T2) enthéilt, dessen Ein-
gang (E) hochohmig (R1) an ein Bezugspoten-
tial (-VS) anschlieBbar und Uber als Dioden
geschaltete MOS-Transistoren (T3, T4) mit

" dem Ausgang des MOS-Inverterverstirkers
. {T1, T2) verbunden ist und dessen Ausgang
. (A) eberiso wie der Ausgang eines MOS-Refe-

renzinverters (Rl) an jo einen Eingang (+, -)

eines ersten MOS-Komparators (K1) gelegt ist,

_dessen Ausgang (SA) das Synchrongemisch
liefert und daB wechselspannungsmiBig ein

MOS-Signalverstérker (SV) mit dem Eingang
(E) des MOS-Inverterverstirkers (T1, T2) der
Kiemmschaltung (T1 bis T4, R1; Kl) gekoppelt
ist, mit dem ein MOS-Referenzverstérker (RV)
zur Arbeitspunktnachflihrung verbunden ist und
der Ausgang (O) des MOS-Signalverstérkers
{SV) ebenso wie der Ausgang des MOS-Refe-
renzverstirkers (RV) an je einen Eingang (+,
-) eines zweiten MOS-Komparators (K2) gelegt
ist, dessen Ausgang (DA) die Videoprogramm-
system (VPS)-Daten lisfort.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Eingang des MOS-
Referenzinverters (RI) hochohmig (R7) mit
dem Bezugspotential (-VS) und Uber als Dio-
den geschaltete MOS-Iransistoren (T9) bis
(T11) mit dem Ausgang des MOS-Referenzin-
verters (RI) verbunden ist.

Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die Elemente des MOS-

- Referenzinverters (RI) und der Klemmschal-
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tung (T1 bis T4, R1; Kl) gleich dimensioniert
sind.

Anordnung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, da8 dem MOS-Referenzin-
verter (RI) ein MOS-Sourcefolger (SF) nachge-
schaltet ist, dessen Sourcefolgerlast als ohm-
scher Spannungsteiler (R4, bis R6) ausgebildet
ist.

Anordnung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daB ein Widerstand (R6) des
ohmschen Spannungsteilers (R4 bis R6) des
MOS-Sourcefolgers (SF) mit einem MOS-
Schalter (T5) Uberbrlickbar ist, der vom Aus-
gang (SA) des erston MOS-Komparators (K1)
gesteuert wird.

Anordnung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daB zwischen Eingang (E)
und Ausgang (A) der Klemmschaltung (T1 bis
T4, R1; Ki) und zwischen den Eingidngen des
ersten MOS-Komparators (K1) jewsils eine Ka-
pazitét (C2, C3) vorgesehen ist. :

Anordnung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, daB eingangsseitiy der
Klemmschaltung (Tt bis T4; Kl) ein Reihenwi-
derstand (R2) und dem ersten MOS-Kompara-
tor (K1) ein Parallslwiderstand (R3) vorgeschal-
tet ist. '

Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzelchnet, daB8 der MOS-Si-
gnalverstéirker (SV) und der MOS-Referenzver-
stirker (RV) f{ber eine MOS-Torschaltung
(T26) verbunden sind, die mit Hitfe einer Logik-
schaltung wihrend eines flir Datensignale defi-
nierten Bereichs des Fabbildaustastsynchron-
{FBAS)-Signals &ffnet.

Anordnung nach Anspruch 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, daB der MOS-Signalverstér-
ker (SV) und der MOS-Referenzverstéirker (RV)
jewsils die gleiche Last (T22, R20, T25, R21)
aufweisen.

Anordnung nach Anspruch 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, da8 der MQS-Referenzver-
stérker (RV) invertierend arbsitet und sein Ein-
gang hochohmig (R21, R22) sowohl mit dem
Bezugspotential (-VS) als auch lber die MOS-
Torschaltung (T26) mit dem Eingang (E) des
MOS-Signalverstérkers (SV) und Uber wenig-
stens einen als Diode geschalteten MOS-Tran-
sistor (T25) mit seinem Ausgang verbunden
ist.
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~ Claims

__1.
(2

5.

Integrated circuit arrangement for separating
the composite synchronous signal and the vid-
eo program system (VPS) dafa from a com~
posite colour signal, having a clamp circuit for
the composite colour signal and at least one
comparator for determining a separation level,
characterised in that the clamp circuit (T1 to
T4, R1; Kl) contains a MOS inverter amplifier
(T1, T2), the input (E) of which can be con-
nected in a high-resistance manner (R1) to a
reference potential (-VS) and is connected to
the output of the MOS inverter amplifier (T1,
T2) via MOS transistors (T3, T4) switched as
diodes, and the output (A) of which, like the
output of a MOS reference inverter (RI), is
connected in each case to one input (+, -) of a
first MOS comparator (K1), the output (SA) of
which supplies the composite synchronous sig-
nal, and in that in terms of alternating voltage,
a MOS signal amplifier (SV) is coupled to the
input (E) of the MOS inverter amplifier (T1, T2)
of the clamp circuit (T1 to T4, Rt; KI) to which
a MOS reference amplifier (RV) is connected
for adjusting the working point, and the output
(0) of the MOS signal amplifier (SV), like the
output of the MOS reference amplifier (RV), is
applied in sach case to an input (+, -) of a
second MOS comparator (K2), the output (DA)
of which supplies the video program system
(VPS) data.

‘Arrangement according to Claim 1, charac-

terised in that the input of the MOS reference
inverter (Rl) is connected in a high-resistance
manner (R7) to the reference potential (-VS),
and to the output of the MOS reference in-
verter (Rl) via MOS transistors (T9) to (T11)
switched as diodes.

Arrangement according to Claim 1 or 2,
characterised in that the elements of the MOS
reference inverter (RI) and of the clamp circuit
(T1 to T4, R1; KI) have identical dimensions.

Arrangement according to Clam 1 to 3,
characterised in that connected downstream of
the MOS reference inverter (Rl) is a MOS
source follower (SF), the source follower load
of which is designed as an ohmic voltage
divider (R4, to R6).

Arrangement according to Claim 1 to 4,
characterised in that a resistor (R6) of the
ohmic voltage divider (R4 to R6) of the MOS
source follower (SF) can be bridged by a MOS
switch (T5) controlled by the output (SA) of the
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first MOS comparator (K1).

Arrangement according to Clam 1 fo 5,
characterised in that a capacitor (C2, C3} is
provided in each case between input (E) and
output (A) of the clamp circuit (T1 to T4, R1;
Ki) and between the inputs of the first MOS
comparator (K1).

Arrangement according to Claim 1 to 6,
characterised in that on the input side, con-
nected upstream of the clamp circuit (Tt to T4;
Kl) is a series resistor (R2) and upsiream of
the first MOS comparator (K1) is a parallel
resistor (R3).

Arrangement according to one of Claims 1 to
7, characterised in that the MOS signal am-
plifier (SV) and the MOS reference amplifier
{RV) are connected via a MOS gate circuit
(T26) which, with the aid of a logic circuit,
opens during a band of the composite colour
signal defined for data signals.

Arrangement according to Claim 1 to 8,
characterised in that the MOS signal amplifier
(SV) and the MOS reference amplifier (RV)
have the same load (T22, R20, T25, R21)} in
each case.

Arrangement according to Claim 1 to 9,
characterised in that the MOS reference am-
plifier (RV) operates in an inverting manner
and its input is connected in a high-resistance
manner (R21, R22) both to the reference po-
tential (-VS) and also via the MOS gate circuit
(T28) to the input (E) of the MOS signal am-
plifier (SV), and via at least one MOS transistor
(T25) switched as a diode to its output.

Revendications

1.

Circuit intégrable pour séparer le mélange
synchrone et les données d'un systéme de
programme vidéo (VPS), d'un signal chromati-
que complet (FBAS), comportant un circuit de
blocage pour le signal chromatique complet et
au moins un comparateur pour déterminer un
niveau de séparation, caractérisé en ce que le
circuit de blocage (T1 & T4, R1; Kl) comporte
un amplificateur inverseur MOS (T1, T2), dont
l'entrée (E) est susceptible, par voie fortement
ohmique (R1), d'tre portée 2 un potentiel de
référence (-VS) et est relide, par I'intermédiaire
de transistors MOS (T3, T4) montés en diodes,
4 la sortie de V'amplificateur inverseur MOS
(T1, T2), ot dont la sortie (A) est reliée, deo
méme que l'entrée d'un inverseur de référence
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, MOS (RI), & respectivement une des entrée

(+, <) d'un premier comparateur MOS (K1),
dont la sortie (SA) fournit le mélange synchro-
ne, et en ce qu'un amplificateur de signaux
MOS (SV) est couplé, en tension alternative, &
I'entrée (E) de I'amplificateur inverseur MOS

. (T1, T2) du circuit de biocage (T1 & T4, R1;

KI), auquel est relié un amplificateur de réfé-
rence MOS (RV) pour I'asservisssment du
point de fonctionmement, la sortie (O) de I'am-

- plificateur de signal MOS (SV) étant reliée, de

méme quo la sortie de I'amplificateur de réfé-

-rence MOS (RV), A respectivement une des

entrées (+, <) d'un deuxidtme comparateur
MOS (K2), dont la sortie (DA) fournit les don-

. nées du systdme de programme vidéo (VPS).

Circuit suivant la revendication 1, caractérisé
en ce que I'entrée de linverseur de référence
MOS (R} est placée, par voie fortement ohmi-
que (R7), au potentiel de référence (-VS) et est
reliée A la sortie de l'inverseur de référence
MOS (RIl), par [lintermédiaire de fransistors

MOS (T9) & (T11) montés en diodes.

Circuit suivant la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce que les éléments de Finverseur de

référence MOS (RI) et du circuit de blocage

(T1 & T4, R1; KI) sont dimensionnés de Ia
méme maniére.

Circuit suivant I'une des revendications 1 & 3,

. -caractérisé en ce qu'a l'inverseur de référence
: -MOS (RI), est reliée en aval un montage MOS
© .en-sources communes (SF) dont la charge est

formée comme diviseur ohmigue de tension
(R4 & R6).

Circuit suivant I'une des revendications 1 4 4,
caractérisé en ce qu'une résistance (R6) du
diviseur ohmique de tension (R4 & R6) du
montage MOS en sources communes (SF), est
susceptible d'étre shuntée par un interrupteur
MOS (T5), qui est commandé par la sortie (SA)
du premier comparateur MOS (K1).

Circuit suivant I'une des revendications 1 & 5,
caractérisé en ce qu'il est prévu une capacité
(C2, C3) respectivement entre l'entrée (E) et Ia
sortie (A) du circuit de blocage (T1 & T4, R1;
Ki) et entre les enirées du premier compara-
teur MOS (K1).

Circuit suivant I'une des revendications 1 &4 6,
caractérisé en ce qu'une résistance série (R2)
est montée en amont, c6té entrée du circuit de
blocage (T1 & T4; Kl) et une résistance parallé-
le (R3) est montés en amont du premier com-
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parateur MOS (K1).

Circuit suivant 'une des revendications 1 & 7,
caractérisé en ce que [l'amplificateur de si-
gnaux MOS (SV) et I'amplificateur de référen-
ce MOS (RV) sont reliés ensemble par l'inter-
médiaire d'un circuit de porte MOS (T26), qui,
a l'aide d'un circuit logique, devient passante,
pendant une plage, définie pour les signaux de
données, du signal chromatique complet
(FBAS).

Circuit suivant I'une des revendications 1 & 8,
caractérisé en ce que lamplificateur de si-
gnaux MOS (SV) et I'amplificateur de référen-
ce MOS (RV) possédent respectivement la
méme charge (T22, R20, T25, R21).

Circuit suivant F'une des revendications 1 & 9,
caractérisé en ce que l'amplificateur de réfé-
rence MOS (RV) travaille en inverseur et son
entrée est reliée, par voie fortement ohmique
(R21, R22), aussi bien au potentiel de référen-
cs (VS), qu'a l'entrée (E) de I'amplificateur de
signal MOS (SV), par l'intermédiaire du circuit
de porte MOS (T26), et & sa sortie, par l'inter-
médiaire d’au moins un transistor MOS (T25)
monté en diode.

A



